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Dimensions In Milimeters Dimensions In Inches
Symbol . :
Min Typ. Max Min Typ. Max
A 1.346 1.752 | 0.053 0.069
Al 0.101 0.26 0.004 0.010
b 0.41 0.016
c 0.23 0.008
D 4.648 4978 | 0.183 0.196
E 3.810 3.987 | 0.150 0.157
e 1.016 1.270 1.524 | 0.040 0.050 0.060
F 0.381*45< 0.015*45<
H 5.791 6.197 | 0.228 0.244
L 0.406 1.0 0.016 0.050
0° 0° 8° 0° 8°
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